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1 Rozsah platnosti

Tato část souboru CISPR 16 stanoví charakteristiky a vlastnosti zařízení pro měření
vysokofrekvenčních
rušivých napětí, proudů a polí v kmitočtovém rozsahu 9 kHz až 1 GHz.

POZNÁMKA CISPR 16 je v souladu s IEC směrnicí 107 základní normou pro použití komisemi IEC pro
výrobek. Jak je uvedeno ve směrnici 107, výrobkové komise jsou zodpovědné za stanovení
použitelnosti normy EMC. CISPR a její subkomise jsou připraveny kooperovat s výrobkovými komisemi
při vyhodnocení hodnot konkrétních zkoušek EMC specifických výrobků.

Specifikace pro pomocná zařízení se vztahují na umělé sítě, proudové a napěťové sondy a vazební
členy pro injektáž proudu do kabelů.

Cílem je, aby požadavky této publikace byly splněny na všech kmitočtech a při všech úrovních
vysokofrekvenčních rušivých napětí a proudů v rámci měřicích rozsahů měřicího zařízení CISPR.

Měřicí metody jsou popsány v souboru CISPR 16-2, další informace o vysokofrekvenčním rušení jsou
v CISPR 16-3. Nejistoty, modelování statistických vlastností a mezí jsou předmětem souboru CISPR 16-
4.

Konec náhledu - text dále pokračuje v placené verzi ČSN.


